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產品概述 
 
ELN1178 系列是使用 CMOS 技術開發的高速、低壓差，高精度輸出電壓，低消耗電流正電

壓型電壓穩壓器。由於內置 有低通態電阻電晶體，因而壓差低，能夠獲得較大的輸出電流。

外置輸出回饋，可以很方便地得到客戶需要的電壓。為了使負載電流不超過輸出電晶體的電

流容量，內置了過流保護、過溫保護及短路保護功能。  

 

ELN1178 支援高壓（20V）的電源和使能輸入，同時內部 採用低功耗設計，適合一些低功耗

場合應用 

 
 
用途 
 行動電話 

 無線電話 

 照相機、視頻錄製設備 

 可擕式遊戲機 

 可擕式 AV 設備 

 基準電壓源 

 以電池供電的系統 

 
 
產品特點 
 

 回饋精度高： 精度可達±1.5% 

 輸入輸出壓差低： 300 mV 典型值(輸出為 3.0V 的產 品, IOUT=100mA 時) 

 高紋波抑制比：50dB (1 kHz) 

 消耗電流少：5μ A（TYP.） 

 最大輸出電流：可輸出 500mA（VIN≥ VOUT+1V） 

 待機電流：小於 1μ A 

 內置保護：內置過流保護、過溫保護和短路保護電路 
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封装 
 
 SOT23-5L 

 SOT89-5L 
 
 
 
典型應用電路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意：上述連接圖以及參數並不作為保證電路工作的依據，實際的應用電路請在進行充分的實測基礎

上設定參數。 Vout=(1+R1/R2)×VFB，R1,R2 請使用至少百 K 級以上的電阻（保證系統低功耗）。輸

入電容推薦使用電解電容，耐壓至少 要求 35V 以上，如果使用陶瓷電容，推薦串聯一個 1 歐小電阻

使用；輸出電容推薦使用 4.7uF 以上電容； 
 
 
 
 
 
 
訂購資訊 
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引腳配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
打印信息 
 
 SOT23-5L、SOT89-5L 
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功能框圖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
絕對最大額定值 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意： 絕對最大額定值是指在任何條件下都不能超過的額定值。萬一超過此額定值，有可能

造成產品劣化等物理性損傷。 
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電學特性參數 
(TA=25℃ unless otherwise noted) 
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特性曲線 
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應用資訊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
輸入輸出電容: 
 
輸入電容建議使用電解電容，耐壓至少要求 35V 以上，如果使用陶瓷電容，推薦串聯一個 1 

歐小電阻（R0）使用；輸出電容 推薦使用 4.7uF 以上電容；   
 
CE 引腳禁止在 VIN 沒有輸入信號的情況下單獨出現控制信號； 
 
 
 
PCB 佈局 
為了得到更好的使用效果，PCB 佈局主要注意事項如下： 

 輸入電容和輸出電容盡可能靠近晶片引腳； 
 VIN 和 VOUT 的佈線盡可能使用粗線以減小佈線電阻提高負載性能； 
 PCB 要做散熱處理保證晶片正常工作。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecmos.com.tw/


 
 

ELN1178 

20V低功耗 500mA可程式設計輸出 

CMOS電壓穩壓器 

E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw) Page 8 of 9 
 
 
 

1K08N-Rev.F001 
 

 

 

 
封装信息 
 
 SOT23-5L 
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 SOT89-5L 
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